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Warszawa, 13.11.2015r.
Zapytanie ofertowe warunkowe nr 2/2015/11/13

Dotyczy: Przeprowadzenia procedury wyboru najkorzystniejszej oferty warunkowej
w przypadku gdy InPhoTech Sp. z o. o. bedzie realizowata projekt pt. ,Zintegrowane
Swiattowodowe czujniki punktowe na widknach mikrostrukturalnych.”, planowanego
do ztozenia wramach Dziatania 1.1 ,Projekty B+R przedsiebiorstw”, Poddziatania 1.1.1
,Badania przemystowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiebiorstwa” Programu
Operacyjnego Inteligentny Rozwdj

Zamawiajacy:

Nazwa /firma/: InPhoTech Sp. z 0. o.

Adres /siedziba/: ul. Stominskiego 17/31 00-195 Warszawa
NIP: 9512303553

REGON: 142233406

TEL: +48 531779170

FAX: +48 22 304 64 50

Email: ofertowanie@inphotech.pl

Szanowni Panstwo,

W ramach niniejszego zapytania ofertowego zwracamy sie prosbg o udzielenie informacji
o mozliwosci wykonania przez Panstwa jednostke ustug badawczych wyspecyfikowanych ponizej
oraz o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie ustug.

Przedmiot zamowienia:

Przedmiotem zamdwienia sg ustugi opracowania technologii wytwarzania zaprojektowanych
Swiattowodow jednordzeniowych oraz kilkurdzeniowych, ktére beda wykonywane w przypadku
gdy InPhoTech Sp. z 0. o. bedzie realizowata w/w projekt.

Szczegoty dotyczace zamdwienia:

LP Przedmiot zamowienia
Opracowanie technologii wytwarzania preform, ktére pozwolg nastepnie na wytworzenie

jednordzeniowych mikrostrukturalnych wtdkien swiattowodowych o konstrukcji i geometrii
okreslonej przez Zleceniodawce. W ramach ustugi majg zostaé opracowane technologie
1 otrzymywania preform z kapilar oraz precikdw ze szkta krzemionkowego, oraz precikéw
domieszkowych GeO,. W ramach ustugi powinny by¢ wykonane preformy:

- do Swiattowodu o podwyzszonej czutosci na cisnienie (3 serie)
- do Swiattowodu o podwyzszonej czutosci na temperature (3 serie).

Opracowanie technologii wyciggania witékien jednordzeniowych z preform opracowanych
w ustudze 1.
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Opracowanie technologii wytwarzania preform, ktére pozwolg nastepnie na wytworzenie
kilkurdzeniowych wiékien swiattowodowych o konstrukcji i geometrii okreslonej przez
Zleceniodawce. W ramach ustugi majg zostaé opracowane technologie otrzymywania

3 | preform z kapilar oraz precikéw ze szkta krzemionkowego, oraz precikdw domieszkowych
GeO,. W ramach ustugi powinny by¢ wykonane preformy wtdkien kilkurdzeniowych (liczba
rdzeni miedzy 2 — 7, w zaleznosci od projektu). W ramach tej czesci ustugi powinny zostaé
wykonane 2 serie preform.

4 Opracowanie technologii wyciggania wtdkien kilkurdzeniowych z preform opracowanych

w ustudze 3.

W przypadku nieuwzglednienia przez Zamawiajgcego w opisie ustugi istotnych aspektow, ktérych

pominiecie moze skutkowaé niepowodzeniem zlecanej ustugi i niezrealizowaniem zatozonych celdow,

oferent jest zobowigzany do wyszczegdlnienia tych aspektéw w przedstawianej przez siebie ofercie.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert cze$ciowych.

Kryteria oceny oferty:

Wybér podwykonawcy odbedzie sie na podstawie nadestanych w terminie, formalnie zgodnych ofert.

Sposrdd nadestanych ofert zostanie wybrana oferta, ktéra otrzyma najwiekszg liczbe punktow, wedtug

nastepujgcych kryteridw:

1. Kryterium obligatoryjne:

Dysponowanie aparaturg do wytwarzania preform w technologii FCVD (Furance Chemical
Vapor Deposition).

Posiadania w obrebie jednostki technicznych mozliwosci scharakteryzowania profilu
wspotczynnika zatamania swiatta wytwarzanych preform.

Dysponowanie minimum jedng osobg w zespole dedykowanym do wykonania ustugi,
zco najmniej 3 letnim doswiadczeniem w wytwarzaniu preform i Swiattowoddéw
mikrostrukturalnych (jedno i wielordzeniowych) ze szkta krzemionkowego.

W przypadku jednostek naukowych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 83 rozporzadzenia Komisji
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., posiadanie co najmniej oceny B w ocenie jakosci
dziatalnosci naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o ktérej mowa
w art. 41 ust. 1 pkt 1iart. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki
(Dz. U.z2014 ., poz. 1620)

Brak spetnienia kryterium obligatoryjnego bedzie skutkowa¢ odrzuceniem oferty przez Zamawiajgcego.
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2. Kryteria punktowane z odpowiedniq wagq przedstawione zostaly w ponizszej tabeli:

Sposob oceny oferty:

Kryteria wyboru Zasady przyznawania punktow: Waga
Punkty 1-3,
przy czym 3 punkty dla ceny
Cena najkorzystniejszej, 1 punkt dla ceny 2
najmniej korzystnej, 2 punkty
dla pozostatych cen
Kwalifikacje zespotu (weryfikowane na podstawie
liczby oséb bedgcych w dyspozycji oferenta, Punkty 1-3,
z co najmniej 3-letnim doswiadczeniem przy czym 1 osoba — 1 punkt, 3
w wytwarzaniu preform i swiattowoddw 2 osoby — 2 punkt,
mikrostrukturalnych (jedno i wielordzeniowych) 3 i wiecej 0sdb — 3 punkty
ze szkta krzemionkowego)
Suma liczby cytowan (bez autocytowan) Punkty 1-3
maksymalnie pieciu wybranych publikacji S .
z ostatnich 5 lat w dziedzinie technologii przy czym 3 punktyldli najvlv(lqkszej
wytwarzania swiattowoddéw krzemionkowych dla n:;r:n\?c:jzzzyvsaunr;y E;tr;\:/aﬁ ) 1
mikrostrukturalnych jedno oraz wielordzeniowych, .
opublikowanych przez cztonkdéw zespotu punkty dla pozosta’rych wartoscl
dedykowanego do wykonania ustugi sumy cytowan
Suma Impact Factor [IF] maksymalnie pieciu Punkty 1-3
wybranych publikacji z ostatnich 5 lat w dziedzinie o .
Swiattowoddw krzemionkowych przy czym 3 punkty dla r?ajw.ug.kszg
mikrostukturalnych jedno oraz wielordzeniowych, sumy IF, 1 punkt dla najmniejsze; !
opublikowanych przez cztonkdéw zespotu sumy IF, 2 punlfty dla pozostatych
dedykowanego do wykonania ustugi wartosci sumy IF
Kategoria jednostki (weryfikacja na podstawie ”
oceny jakosci dziatalnosci naukowej lub badawczo- OS:;:;A;,, ;2 F:):rr:kkiy,
rozwojowej jednostek naukowych, o ktérej mowa Ocena I'BI” _1 punkté\'N 1
w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 Podmio':y nie podlegajqc'e
kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki — o .
Dz. U.z 2014 r., poz. 1620) Klasyfikacji - 0 punktow
Udokumentowane doswiadczenie w wytwarzaniu Udokumentowano — 2 punkt,
krzemionkowych swiattowoddow Brak udokumentowania — 0 5
mikrostrukturalnych punktow
Punkty 0-3,
Liczba aktywnych patenty i zgtoszen patentowych przy czym brgk patlfr}tow/zg’foszen
w dziedzinie wytwarzania swiattowoddw ) patenty/_zgfggzner:i(;mﬁ 2 punkty 3
mikrostrukturalnych krzemionkowych Lo . .
3 i wiecej patentéw/zgtoszen — 3
punkty
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W przypadku gdy nadestane oferty uzyskajg tg samg liczbe punktéw, kryterium rozstrzygajgcym
jest kryterium ceny.

Cena za ustuge netto powinna zostaé wyrazona w PLN.

Za date dokonania zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo anulowania lub zmiany niniejszego Zapytania Ofertowego
bez podania przyczyn,

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit zadnych kosztéw zwigzanych z udziatem Oferentéw w zapytaniu
ofertowym.

Miejsce sktadania oferty: InPhoTech Sp. z 0. 0., ul. Stominskiego 17/31, 00-195 Warszawa

Sposob: Oferte nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowigcym zatgcznik
do niniejszego zapytania i ztozy¢ w formie elektronicznej na adres e-mail: ofertowanie@inphotech.pl
lub formie papierowej (pocztg, osobiscie lub przez kuriera).

Termin sktadania ofert do dnia: 27.11.2015 r., godzina 17:00

Termin waznosci oferty: nie mniejszy niz 60 dni od daty uptywu terminu sktadania ofert.

Zataczniki:

Formularz ofertowy
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Zatacznik do zapytania nr 2/2015/11/13

MiejSCOWOSC ....cvvveeerecrennnen. ,
FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Wykonawcy:

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe warunkowe firmy InPhoTech Sp. z 0. 0. z dnia 13.11.2015 r.
nr2/2015/11/13 przedstawiamy oferte na ustugi opracowania technologii wytwarzania
zaprojektowanych swiattowoddw jednordzeniowych oraz kilkurdzeniowych, ktére beda wykonywane
w przypadku gdy InPhoTech Sp. z 0. 0. bedzie realizowata projekt pt. ,Zintegrowane swiattowodowe
czujniki punktowe na wtoknach mikrostrukturalnych.”, planowany do ztozenia w ramach Dziatania 1.1
,Projekty B+R przedsiebiorstw”, Poddziatania 1.1.1 ,Badania przemystowe i prace rozwojowe

realizowane przez przedsiebiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwdj

Kryteria obligatoryjne SPEENIA/NIE SPELNIA

Dysponowanie aparaturg dedykowang

do wytwarzania preform w technologii FCVD TAK/NIE

(kompletny wykaz aparatury).

Posiadanie  mozliwosci  scharakteryzowania
profilu  wspdtczynnika  zatamania  Swiatfa

wytwarzanych preform (kompletny wykaz TAK/NIE
aparatury).

Dysponowanie minimum jedng osobg w zespole TAK/NIE
dedykowanym  do  wykonania  ustugi,
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zconajmniej 3 letnim  doswiadczeniem

w wytwarzaniu  preform i Swiattowoddw
mikrostrukturalnych (jedno i wielordzeniowych)

ze szkta krzemionkowego

W przypadku jednostek naukowych o ktérych
mowa w art. 2 pkt 83 rozporzadzenia Komisji
(UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.,
posiadanie co najmniej oceny B w ocenie jakosci
dziatalno$ci naukowej lub badawczo-rozwojowej
jednostek naukowych, o ktérej mowa w art. 41
ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia
2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z
2014 r., poz. 1620)

TAK/NIE/NIE DOTYCZY

Aparatura dedykowana do wytwarzania preform w technologii FCVD:

Nazwa aparatury:

Zakres ustugi realizowany na aparaturze:

Aparatura do charakteryzacji profilu wspétczynnika zatamania swiatta wytwarzanych preform:

Nazwa aparatury:

Zakres ustugi realizowany na aparaturze:

Oferowana cena netto: ...........ccccevveveececcececeseeennn,

Kwalifikacje personelu:
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Stanowisko:

llos¢ lat
doswiadczenia:

Doswiadczenie w wytwarzaniu preform i sSwiattowodéw

mikrostrukturalnych (jedno i wielordzeniowych) ze szkifa
krzemionkowego:

Cytowania publikacji:

Tytut publikacji Rok publikacji Liczba cytowan
Suma cytowan: ............
Impact Factor publikacji:
Tytut publikacji Rok publikacji Liczba Impact
Factor [IF]

Suma Impact Factor: ............
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Kategoria jednostki:
[ ] Ocena A+

|:| Ocena A

|:| Ocena B

[ ] Podmiot nie podlegajacy klasyfikacji

Doswiadczenie w wytwarzaniu krzemionkowych swiattowodéw mikrostrukturalnych:

Udokumentowane W ZatgCznikKach ..ottt e st st e et et e se e ene

Patenty i zgtoszenia patentowe: .....................

Termin waznosci oferty od dnia uptywu terminu sktadania ofert: ......................

Oswiadczam, ze wobec Podmiotu, ktéry reprezentuje, nie zostata ogtoszona decyzja o upadtosci.

Oswiadczam, ze Podmiot, ktéry reprezentuje nie jest w trakcie rozwigzywania dziatalnosci, nie znajduje
sie pod zarzadem komisarycznym, nie znajduje sie w toku likwidacji, postepowania upadtosciowego,
postepowania naprawczego, nie zawiesit prowadzenia dziatalnosci lub nie znajduje sie w innej,

podobnej sytuacji wynikajacej z przepiséw prawa.

Oswiadczam, ze Podmiot , ktdry reprezentuje nie jest powigzany z Zamawiajgcym osobowo lub
kapitatowo. Przez powigzania kapitatowe lub osobowe rozumie sie wzajemne powigzania miedzy
Zamawiajgcym lub osobami upowaznionymi do zaciggania zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego lub
osobami wykonujgcymi w imieniu Zamawiajgcego czynnosci zwigzane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcg, polegajgce w szczegdlnosci na:

a. uczestniczeniu w spoéfce jako wspdlnik spoétki cywilnej lub spétki osobowej;

b. posiadaniu co najmniej 10 % udziatéw lub akcji;

c. petnieniu funkcji cztonka organu nadzorczego lub zarzadzajgcego, prokurenta, petnomocnika;

8
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d. pozostawaniu w zwigzku matzenskim, w stosunku pokrewiefnstwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewienAstwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oswiadczam, ze informacje zawarte w niniejszym formularzu sg zgodne z prawda.

Czytelny podpis Wykonawcy
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